
(例) PIC16F1937-I/P

(例) PIC16F1937-E/P

-40~85

-40~125

Si ⾮該当

⾮該当Si

耐放射線設計「無」のため「 」 主材料が化合物半導体
ではないため「 」

Si (シリコン) ↑データシートの 
Operating temperature 
を参照ください。


